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PROBLEMA 3.- (1,5 p.)
El circuito de la figura 3 muestra un Par Diferencial con transistores MOFET con entradas vz y v2 y salida
Vo1. Se pide:

a) (0,8 p.) Obtener el valor de gm que le corresponde a ese punto de polarizacién. Aplicar la técnica del
circuito mitad para dibujar los circuitos equivalentes en pequefia sefial, tanto para la entrada diferencial
como para la entrada comin, indicando en ambos, las condiciones aplicadas. Calcular las expresiones y
el valor de las ganancias del amplificador para ambos modos A4 y A, asi como el CMRR resultante.

NOTA: Suponer que la impedancia de la fuente de corriente en pequefia sefial es Reg = 100 kQ

b) (0,5 p.) Obtener la expresion y dibujar la tension de salida vo; completa (continua + alterna) resultante
para las entradas siguientes:

vir = 50-sen (2n-1000-t) (mV) y viz=-50"sen (27-1000-t) (mV)
¢) (0,2 p.) Explicar justificadamente (sin necesidad de hacer célculos), qué cambiaria, si en lugar de obtener

la salida por el drenador del transistor Mj, la hubiéramos obtenido en el drenador del transistor M.

DATOS: Vpop=+3V; -Vss=-5V; Rp =2,2 kQ);
Mi=M; {K= 22 mA/V?; V7=1,9 V; r4= 0}
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